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Abstract (en)
[origin: US4775829A] In order to substantially suppress the noise of an integrated constant-voltage source, an integrated circuit includes an RC low-
pass filter having its capacitor connected between an external chip terminal and an external ground, while the remainder of the circuit is disposed
on the integrated circuit chip. The resistor of the RC low-pass filter is connected to the constant voltage of a constant-voltage source, and the output
of the RC low-pass filter is coupled to the base of a transistor connected ahead of emitter-follower transistors as in a Darlington circuit. The supply
voltages are obtained from the emitters of the emitter-follower transistors. A constant-current source driven by the output of the RC low-pass filter via
a second resistor serves as a sink for a constant current.

Abstract (de)
Zur weitgehenden Unterdrückung des Rauschens von integrierten Konstantspannungsquellen sieht die Erfindung einen RC-Tiefpaß vor, dessen
Kondensator (c) über den äußeren Chipanschluß (ca) mit dem äußeren Schaltungsnullpunkt (sn) verbunden ist, während der Rest der Schaltung
auf dem Chip angeordnet ist. Der Widerstand (r) des RC-Tiefpaßes liegt an der Konstantspannung (u) der Konstantspannungsquelle und
der Ausgang des RC-Tiefpasses an der Basis eines Darlington-artig Emitterfolgern (te1...tem) vorgeschalteten Transistors (t), deren Emittern
die Vorsorgungsspannungen (v1, vm) entnommen werden können. Ferner ist die vom Ausgang des RC-Tiefpasses über den Widerstand (r2)
angesteuerte Konstantstromquelle (s) vorgesehen, die als Stromsenke für die Konstantströme (i1, iy) dient.
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